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（高）级职称申报人基本情况及评审登记表

	姓名
	宫俊波
	性别
	男
	出生
	1989年8月
	参加工

作时间
	2019年4月
	现工作

单位
	佛山仙湖实验室
	现任行

政职务
	无

	何时毕业于

何院校何专业
	2017.6.20毕业于中国科学技术大学 物理学专业
	本专业

最高学历
	研究生
	学位
	博士
	办学

形式
	全日制
	现职称专

业及名称
	物理学

副研究员
	现职称

获得方式
	评审
	现职称

 获得时间
	2019.4
	现职称

发证单位
	武汉大学

	现从事何专业技术工作
	物理学研究
	现受聘何专业技术职务
	物理学专业研究人员
	从事本专业或相近专业技术工作
	7年
	申报何职称
	（物理学）专业 （ 副研究员 ）职称
	有无同时或不同时申报其他系列 (专业)职称及其名称
	无

	职  称  外  语  考  试
	全国计算机应用能力考试
	专业实践能力考试（考评结合专业填写）

	已获得    

级别合格证
	成绩   分，属 所报职称无要求 倾斜范围
	考试时间 

     
	属所报职称无要求免试范围
	  已获得    个

模块合格证
	属 所报职称无要求      政策倾斜范围
	考试专业
	考试成绩
	考试时间

	
	
	
	
	
	
	                 
	             
	                

	主

要

工

作

经

历
	2017年9月至2019年2月  在香港中文大学工作，担任博士后；

2019年4月至2025年3月  在武汉大学工作，担任副研究员；

2025年5月至今  在佛山仙湖实验室工作，担任副研究员。

	专业技术工作经历(能力)及业绩成果情况
	本人自评认为具备专业技术工作经历(能力)条件第 1、2.(1)、3 项、业绩成果条件第 1.(1)(4)(5)  项之规定，自选代表性成果第1、2、4项。        

主要理由:

一、工作能力（经历）条件：

符合“从事基础研究工作的”专业技术人员工作能力（经历）条件。
本人长期从事光伏器件研究，系统掌握凝聚态物理及太阳能电池相关理论，熟悉钙钛矿与CIGS等薄膜光伏材料的能带结构与输运机制。能够敏锐把握钙钛矿/CIGS叠层器件等关键方向的国际前沿与技术瓶颈，近年来，围绕国家“双碳战略”与新型能源技术发展需求，重点开展钙钛矿/CIGS叠层太阳电池及相关关键材料体系研究，在新型器件结构设计与界面工程方面取得系列创新成果。

本人在钙钛矿/CIGS叠层太阳电池结构设计与界面调控方面取得重要进展，多次打破钙钛矿/CIGS叠层电池效率的世界纪录，相关成果发表于 Nature Communications、Advanced Materials、Energy & Environmental Science 等国际高水平期刊。目前本人共发表SCI论文60余篇，论文被引用2000余次，相关研究成果在窄带隙CIGS、宽禁带钙钛矿及叠层光伏研究领域产生了较为广泛的学术影响。担任Materials Future青年编委。
本人作为导师指导研究生多名，所指导研究生在SCI一区等顶级期刊发表论文，毕业生在高校、科研机构及新能源产业界均取得良好发展。

二、业绩成果条件：

任现职期间符合第1项“从事基础研究工作的”专业技术人员业绩成果条件：
1.符合第（1）项之规定。主持完成国家级科研项目1项。具体如下：

   国家自然科学基金青年项目，2020.1-2022.12，掺Si/Ge无缓冲层高效率铜铟镓硒薄膜光伏器件研究，负责人/排名第一；

2.符合第（4）项之规定。共发表学术论文50余篇，2019年以后以第一作者发表论文5篇，以通讯作者在SCI上发表论文14篇；

3、符合第（5）项之规定，作为钙钛矿/CIGS叠层太阳能电池方向的学术带头人，取得多项国际领先的原始性创新成果，具有显著科学价值与学术影响力，持续推动本领域发展。提出复合中间层方案在国际上首次实现钙钛矿/CIGS两端叠层器件效率突破30%，该效率为新的世界纪录（Nature Communications）。首创反应等离子体沉积ITO缓冲层方法，显著提升钙钛矿反式器件界面稳定性，成果发表于《Advanced Materials》（2025）。相关研究成果被国际同行广泛引用，论文总引用量超2000次，在窄带隙CIGS、宽禁带钙钛矿及叠层光伏研究方向具有重要的引领作用。
代表性成果：

本人自选取得现职称以来代表性成果为第1,4,4项。
1.第1项：主持完成的与本专业项目的科研项目。
项目名称：国家自然科学基金青年项目
项目时间：2020年1月 – 2022年12月
项目内容：开展“掺Si/Ge无缓冲层高效率铜铟镓硒薄膜光伏器件研究”，系统探索CIGS能带调控与无缓冲层界面稳定性机制，构建高性能、绿色环保型CIGS器件结构。
本人角色：担任项目负责人，排名第1，负责项目整体设计与实施，承担关键工艺开发、性能测试及团队组织等工作。项目已按期结题，研究成果为后续CIGS与钙钛矿叠层器件奠定基础。

2.第4项：作为第一作者在高水平专业学术期刊上发表的学术论文。

论文题目：Pressure-Induced Indirect-Direct Bandgap Transition of CsPbBr3 Single Crystal and Its Effect on Photoluminescence Quantum Yield
发表期刊：Advanced Science 2022, 9 (29), 2201554
主要成果：通过高压光谱实验发现CsPbBr₃钙钛矿在压力作用下荧光量子效率由1%提升至接近100%，并揭示其由间接带隙向直接带隙转变的机理。
3.第4项：作为第一作者在高水平专业学术期刊上发表的学术论文。

论文题目：Over 11% Efficient CuGaSe2 Solar Cells Without Using KCN Treatment
发表期刊：Solar RRL 2022, 6 (12), 2200766
主要成果：通过器件后退火法实现宽带隙CGS电池效率11.02%，为当时第二高效率，推动了宽带隙无机薄膜太阳能电池发展。

	本人对负面工作的说明：无

	专业技术报告（代表作）

提交论文、著作或
	标   题   内   容
	作者

名次
	何时发表何刊物杂志
	刊   号
	获奖情况（何部门批

准及奖励名称、等级）

	
	Pressure-Induced Indirect-Direct Bandgap Transition of CsPbBr3 Single Crystal and Its Effect on Photoluminescence Quantum Yield
	第一

作者
	2022年8月第9卷第29期《Advanced Science》
	ISSN: 2198-3844
	SCI

	
	Over 11% Efficient CuGaSe2 Solar Cells Without Using KCN Treatment
	第一

作者
	2022年12月第6卷 第12期《Solar RRL》
	ISSN 2367-198X
	SCI

	
	Enhancing photocurrent of Cu (In, Ga) Se2 solar cells with actively controlled Ga grading in the absorber layer
	第一

作者
	2019年8月第62卷

《Nano Energy》
	ISSN 2211-2855
	SCI

	情  况

评前公示
	经公示，无异议。
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位

审

核

评

价

意

见
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单位负责人签名：                                    年    月    日

	本人承诺：以上所填写及提交的材料内容真实，并对此负责和承担相应后果。

申报人签名：                                         年    月    日
	
	

	以上填写的内容，已经我单位核对无误，并对此负责和承担相应后果。
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单位负责人签名：      年    月    日                        
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说明：1、此表由申报人填写后用A3纸打印，经单位审核盖章（一式2份，其中1份原件）送评委会办公室。2、“现职称取得方式”指评审、考核认定、考试。
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申报评审（表三）











